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Uklad elektronicznego czasowego przekainika podnapigciowego

1
Przedmiotem wynalazku jest uklad elekitronicz-
nego czasowego przekaznika podnapigciowego.

Przekaznik zbudowany wedlug tego ukiadu reaguje
na warbo$é modulu napiecia wejsciowego mniejszg
od warto$ci zadanej, przy czym jest on zasilany
napieciem pomocniczym o jednym znaku., Uklad
przeznaczony jest do stosowania jako element
skladowy regulatoréw przemyslowych.

Dotycchezas stosowane uklady do zwlocznej syg-
nalizacji nadmiernego obnizania sie lub zaniku na-
piecia skladajg sie z polgczonych ze sobg dwéch
cztonoéw, to jest przekaznika podnapieciowego oraz
przekazmika czasowego.

Stosowane w tych ukladach przekazniki podna-
pieciowe, wyposazone w elementy magnetyczne,
maja petle histerezy. Do ich sterowania stosuje sie
napiecie przemienne, przy czym obciazajg one zréd-
lo mapiecia znaczng mocg. W wukladach tych prze-
kazniki podnapigciowe steruja przekaznikami cza-
sowymi przy pomocy zestyku co sprawia, 2e czas
powrotu icatego ukladu do sStanu wyjSciowego jest
diugi.

Stosowane w tych ukladach przekazniki czasowe,
z iczZtonem opéznienia RC, jako stopien wyjSciowy
zawierajg uklad o wispélnym emiterze 0o sprawia,
ze dla uzyskania idtugich op6Znien stosuje sie kon-
densatbory o duzej pojemnosci. Przekazniki e ce-
chuje niewielka moc ma wyjsciu.

Wadg tych wukladéw jest koniecznos$é stosowania
dwoch przekaznikéw polgczonych izestykiem, przy
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czym przekaZznik podnapieciowy zawiera elementy
magnetyczne obarczone histerezg i obcigza Zrédio
mierzonego napiecia znaczng moca, natomiast prze-
kaznik czasowy wymaga stosowania kondensatoréw
o iduzej pojemnosci i ma zbyt matg moc wyjsciowsq.
Stosowany miedzy przekaznikami zestyk powoduje,
ze (caty wkiad ma diugi czas powrotu do stanu
wyjsciowego.

Cellem wynalazku jest uklad nie zawierajgcy tych
wad, zbudowany z elementéw pélprzewodnikowych,
sterowany mnapieciem statym. powiszechnie uzywa-
nym jako mosénik informacji w regulatorach prze-
myshlowyich.

Cel wynalazku izostal osiggniety w ukladzie ele-
kttronicznym. Na wejSciu uklad ten zawiera dwa
tranzystory jeden w wukladzie o wspdlnej baze
i drugi w ukladzie o wispélnym emiterze. Emiter
tranzystora ukladu o wispdlne]j bazie jest dolaczony
poprzez rezystor !do (bazy Htranzystora wukladu
0 Wispélnym emilterze, natomiat kolekitor tranzysbo-
ra ukladu o wispdlnej bazie jest dolgczony poprzez
diode do kolektbora tranzystora ukiadu o wspdlnym
emiterze i do bazy tranzystora w ukiadzie wtérnika
emiterowego. Emiter bego tranzystora jest poprzez
rezystor dolgczony .do bazy tranzystora stopnia
‘wzmacniajgoego. Kolekitor tranzystora wzmacnia-
jakcego fjest polagczony z bazg tranzystora kluczujg-
cego umieszczonego w petli roztadowania konden-
satora. Kolektbor tranzysbora kluczujgcego jest po-
Iaczony poprzez duzy rezystor, ograniczajacy prad
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ladowania kondensatora, z dodatnim biegunem na-

piecia zasilajgoego oraz przez maly mezysbor, ogra-
niczajacy pragd roziadowania, z kondensatorem
stanowigcym element czasowy wkladu. Ta sama
okladka kondensatora polaczona jest z baza tran-
zysbora stopnia separujgcego. Emiber tranzystora
stopnia separujgcego jest polgczony poprzez diode
Zenera z wejsciem wukladu super-alfa sktadajgcym
sie z dwéch tranzystoréw. W obwéd kolekitoréw
wkialdu super-alifa witaczony jest przekaznik stano-
wiagcy element wykonaweczy ukladu.

Dezieki zastosowaniu w uktadzie wedtug wynalaz-
ku polaczenia tranzystoréow wejSciowych opisanego
wyzej, uklad reaguje zaréwno na dodatnie jak i na
ujemne napiecia wejSciowe, przy czym zasilany jest
on napieciem pomocniczym o jednym 7znaku i mie
obciaza Zrédla mierzonego napiecia. Prég czulodci
uktadu jest bardzo maly poniewaz jest marzucony
przez zlacze baza-emiter.

Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w przy-
kladzie zastosowamia ma rysunku, kitéry obrazuje
schemat polgiczen elekitrycznych uktadu.

Uklad wedtug wynalazku fjest zbudowany na-.

stepujgco: ma wejdciu zawiera on dwa tranzystory,
tranzystor 1 w uktadzie o wspélnej bazie i tranzy-
sbor 2 w ukladzie o wspélnym emiterze. Emiter
tranzystora 1, uktadu o wspdlnej bazie, jest dotg-
czony poprzez rezysbtor do bazy tranzystora 2, ukla-
du o wispdlnym emliterze, nabomiast kolekibor ‘tran-
zystora 1, ukladu o wispdlnej bazie, jest dolgczony
poprzez \diode 3 'do kolekitora tranzystora 2 ukladu
o wsp6lnym emiterze i do bazy tranzystora 4 w
ukladzie witérmika emiterowego. Emiter tranzysto-
ra 4 'poprzez mezysbor 5 (jest dolgczony do bazy
tranzystora 6 stopnia wzmacniajgocego. Kolektor
tranzystora 6 jest polaczony z bazg tranzystora kiu-
czujgcego 7 umieszczonego w petli moztadowania
kondensatora 8. Kiolekibor tranzystora kluczujgcego
7 jest potaczony poprzez duzy mezystor 9, ograni-
czajgey prad ladowania kondensaltora 8, z dodatnim
biegunem mapiecia zasilajgoego oraz poprzez maty
rezystor 10, ograniiczajacy prad rozladowania,
z kondensatorem 8 istanowigcym element czasowy
ukladu. Ta sama okladka kondensatora 8 polgczona
jest z bazg tranzystora 11 sbopnia separujgcego.
Emifer tranzystora 11 stopnia separujgcego jest
polgczony poprzez diode Zenera 12 z 'wejSciem
ukladu super-alfa skladajgcym sie z tmanzystorow
13 i 14. W obwdd kolekibor6w mukladu super-alfa
wilgczony jest przekaznik 15 stanowigcy element
wykonawiczy uktadu.

Jezeli mapiecie wejSciowe ukladu jest niZsze od
napieé progowych tranzystora 1 uktadu o wispélnej
bazie i tranzystora 2 ukladu o wispdlnym emiterze
to tranzystory 'te sg 'w stanie oddiecia. W zwigzku
z ftym ma wyjSciu cztonu skladajacego sie z tran-
zystor6w 1 i 2 oraz diody 3 pojawia sie sygnat
bliski wartoSci mapigcia zasilania. Sygnal ten po-
przez wtornik emiterowy ‘wykonany na ‘tranzysto-
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rze 4 i rezysborze 5 oraz stopieri wzmacniajacy ma
franzystorze 6 jest doprowadzony do bazy tranzy-
stora kiluczujgoego 7 i powoduje odciecie bego tran-

zystora. Dzieki temu rozpoczyna isie¢ proces ladowa-

nia kondensatora 8 przez duzy rezyshor 9 i po-
laczony w szereg z nim bardzo maly rezystor 10.
Napiedie na kondensatorze 8 jest . por6wnywane
z napieciem 12 idiody Zenera. Jezeli napiecie na
konldensatorze 8 przekracza warto§é mapiecia diody
Zenera 12 to zostaje wysterowany tranzystor 11
pracujacy jako stopienn separujgcy i poprzez diode
Zenera 12 zostaja wysterowane tranzystory 13 i 14
pracujgoe w ukladzie super-alfa. Powoduje to za-
dzialanie przekazmika 15 wlaczonego w kolektorach
tych tranzystor6w. Zadzialanie tego przekaZnika
nastepuje ‘wiec z opéznieniem w stosunku do ‘chwili
znalezienia sie mapiecia wejSdiowego uktadu po-
nizefj napieé¢ progowych tranzystoréw 1 i 2. Opbz-
nienie to fjest funkojg stalej czasowej obwodu a-
dowania. kondensatora 8 i wartoSci mapiecia 12
diody Zenera. _ .

Jezeli mapiecie ma wejsciu uktadu jest co do
moldulu wieksze od napigeé progowyich tranzystoréw
1 i R Yo zaleznie od jego znaku zostaje wysterowa-
ny fjeden z tranzystoréw 1 lub 2. Doprowadza to
do odcigcia tranzysstora 6 i do masycenia tranzysto-
ra 1. Poprzez nasyocony itranzystor 7 i pezystor 10
zostaje rozladowany kondensator 8. Poniewaz stala
czasu roztadowania kondensatora jest o kilka rze-
déw mniefjsza od jego stalej czasu ladowania wiee
czas rozladowania fiest pomijalnie maly w stosun-
ku do czasu ladowania. W wyniku rozladowania
kondensatora 8 mastepuje zatkanie tranzystoréw 11,
13 i 14 i przejScie przekaznika 15 w pozycje spo-
czynkowsg.

Zastrzezenie patentowe

Uklad elektronicznego czasowego przekaznika
podnapieciowego zawierajacy czlon opdznienia RC
znamienny tym, Ze emiber tranzysbora (1) uktadu
o wispdlnej bazie jest dolgczony poprzez mrezystor
do bazy tranzystora (2) ukladu o wspSlnym emite-
rze, nabomiast kolektbor tranzystora (1) ukladu
o wspdlnej bazie jedt dolgczony poprzez diode (3)
do koleldtora Hranzysbora (R) ukladu o wspélnym
emtiterze § do bazy tranzystora '4) wtérnika emite-
rowego, ‘kitérego emiber jest poprzez mrezystor (5)
dolaczony do bazy tranzystora (6) stopnia wzmac-
niajgcego, a kolekitor tranzystora (6) stopnia
wzmacniajgeego jest dolgczony do bazy tranzystora
kluczujacego:' (7), przy czym kolektor itranzystora
kiluczujgcego (7) jest dolgczony do mezystora (9)
i poprzez rezystor (10) do kondensatora (8) oraz
do bazy tranzystora (11) ukladu separujgcego, kit6-
rego emiter poprzez diode Zenera (12) polgczony
jest z wejSciem ukladu super-alfa zbudowanym mna
tranzystorach 1(13) i 1(14), przy czym w obwéd ko-
lekboréw tranzystoréw ((13) i (14) wigczona jest
cewka przekaznika wyjsciowego (15).
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